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Авторское выполнение научных работ любой сложности – грамотно и в срок

www.globalteka.ru® Заказать диплом, курсовую, диссертацию
1)RC- цепочка как фильтр высокой частоты.
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На рисунке представлен RC-фильтр высоких частот с примерной частотной характеристикой затухания. При низких частотах, когда емкостное сопротивление велико, напряжение на выходе фильтра не многим меньше напряжением на его входе и, следовательно, затухание мало. С повышением частоты емкостное сопротивление убывает, напряжение на выходе уменьшается и, следовательно, затухание возрастает. На рис(в) показана частотная характеристика собственного затухания фильтра. 

Для повышения крутизны кривой затухания применяют несколько звеньев, однако при этом неизбежно увеличивается затухание и в полосе пропускания.

Пользуясь формулой, получаем в рассматриваемом случае:

Ch(a)*cos(b)=1

Sh(a)*sin(b)=- (1/2RωC)

 При постоянном токе (ω=0)

ch(a)*cos(b)=1;      sh(a)*sin(b)=0.

Эти равенства удовлетворяются при а=0 и b =0 одновременно.

При значениях 0<ω<∞  sh(a)sin(b)<0; поскольку, а>0,  то b<0.
Совместное решение уравнений приводит к биквадратному уравнению
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Откуда
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При значениях ω, при которых 1/(2ωRС)<1
                                                      Sh(a)≈a≈√(1/(2ωRС))
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Если за частоту среза условно принять частоту, при которой сопротивления ветвей равны друг другу
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 Или

То на  основании будем иметь:  sh(a)=2.2;    a≈1,53неп.

2)Расчет простейшего УНЧ  (схема с общим коллектором).
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Rэ=Епит/(2*Iкр.т.)      Iкр.т.=Iкmax/2

При условии, что  (Епит/2)* Iкр.т.≤½Рmax          
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1.2В – напряжение насыщение ЭБ для кремневого порядка 50мкФ. Чем больше конденсатор, тем лучше, но не сильно. 

                                          Система уравнений:
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i1+iб=i2
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iб+βiб+i4=i3

e=i1*Rг+i2*Rб
0=i3*Rэ+Rн*i4

0=-i2*Rэ- iб*rπ- i3*Rэ
 Rэ≈100 Ом

 rπ ≈100 Ом

                                                    Rб>>Rэ+ rπ  - это неравенство должно всегда совпадать, то тогда

 Ku=Uвых/е=(1+β(Rэ||Rн))/(R2+rπ+(1+β)(Rэ||Rн ))                        Кu≈1

Ki=1+β           Rвх= rπ+(1+β)(Rэ||Rн)                            Rвых=(R2+ rπ)/( (1+β))

Данный усилитель имеет большое входное и маленькое выходное сопротивления. Эта схема применяется для согласования каскадов по входным и выходным сопротивлениям. Не всегда удается сделать приблизительно равными выходное сопротивление предыдущего каскада с входным сопротивлением последующего каскада. 
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